
제 42 회 동계학술대회 199

N2-007

형태변환형 투명 전극에 적용 가능한 그래핀-ITO 적층 

필름 형성 및 특성 평가에 관한 연구
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  최근 그래핀의 면적 합성 및 롤투롤 전사 공정의 개발로 그래핀의 상용화가 가시화 되고 

있다. 하지만, 그래핀의 독특한 특성인 선형적이고 밴드갭이 없는 에너지 띠 분포 때문에 반도

체 소자로서의 직접적인 적용에는 한계가 있다. 이러한 문제를 해결하기 위한 돌파구로써, 그래

핀 복합체의 연구와 개발이 활발히 진행되고 있으며 본 연구에서는 그래핀 복합 적층 구조를 

다룬다. 이는 디스플레이, 초고속 반도체 소자, 고성능 광전자소자 및 초고감도 센서 등 다양한 

분야에 한 그래핀의 실용화 가능성이 높아진 것을 의미한다. 특히, 높은 가시광 투과도와 낮

은 면저항으로 기존 투명 전극에 표적으로 사용되고 있는 ITO (Indium Tin Oxide)를 그래핀으

로 체하는 것에 관한 연구가 활발히 진행되고 있다. 하지만 그래핀이 높은 전자이동도를 가

지는 것에 비하여 비저항과 투과도 측면에 있어서는 ITO의 성능을 뛰어넘지 못하는 실정이다. 
따라서 본 연구에서는 ITO가 가지는 취약점인 기판과의 약한 접착력, 높은 취성, 기판과의 열

팽창률 차이 등의 공정상 문제점을 극복하고자 하였다. 그래핀 복합 적층 필름은 플라스틱 기

판 (PET) 위에 열 화학기상증착법(Chemical Vapor Deposition, CVD)을 이용하여 합성한 그래핀

을 전사하고, ITO 용액을 도포한 다음 다시 그래핀을 씌워 제작하여 샌드위치 구조(sandwich 
structure)를 형성하였다. 완성된 필름은 광학적, 전기적 특성 분석을 수행하였다. 광학적 분석으

로는 라만 분광을 이용한 그래핀 품질평가와 파장 에 따른 광 투과도, 그리고 반사도 측정을 

하였으며, 전기적 특성은 면저항을 측정함으로써 분석한다. 결함이 적고, 면적에 걸쳐 한 층

을 이루어야 하는 고품질 그래핀의 요구사항에 따라 라만 분광의 G, 2D, D 띠를 분석하였다. 
G와 2D 띠의 비율을 통해 그래핀의 층 수를, D 띠의 강도를 통해 결함의 유무를 판단하였다. 
또한, 가시광 영역에서 90% 이상의 광 투과도를 보여야 하는 투명 소자의 요구사항 달성 정도

를 UV-VIS를 이용하여 확인하였다. 마지막으로, 제작한 필름의 면저항 또한 4-프로브 멀티미터

를 이용하여 측정하고, 일반적인 터치스크린의 면저항인 500 Ω/sq를 만족하는지 평가하였다.
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